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摘要(译)

有机EL元件（ 10 ）包括具有发光的最短发光峰值波长的第一发光层（ 
33 a ）。层（ 33 ）并包含主体材料和TTF材料或至少TTF材料，第二发
光层（ 33 b ）包含至少一种TADF材料，第三种发光层（ 33 c ）的发光
峰波长最长（ 33 ），并且至少包含荧光材料。 TTF材料的激发三重态能
级低于TADF材料的激发三重态能级。
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